




























































































专利名称(译) 有机电致发光显示装置
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摘要(译)

用于驱动以矩阵状配置布置的多个像素中的每一个的每个TFT使用交错
型多晶硅TFT构造。由形成多晶硅膜时能够抵抗高温的高耐热材料构成
的栅电极设置在下层，与形成每个沟道的多晶硅层相比TFT。与多晶硅
层相比，由低电阻材料构成的栅极线设置在上层。栅电极和栅极线经由
在栅极绝缘膜中钻出的通孔彼此连接。在线形成时部分地共同使用每个
有机电致发光元件的各个配置组件，从而抑制步骤，工艺和配置组件的
增加。
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